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Este invento se refiere a un aparato, para pro
dueir vidrio plano, que estd previsto de una estructura
de depdsito que tiene un canal en su extremo de entrada
para alimentar un vidrio fundido dentro de la estructura
de depdsito.

Unos rodillos de entrega estan previstos por fue
ra de un extremo de descarga del depdsito para entregar
un vidrio, en forma de cinta, solidificado. Un bafio de me
tal fundido que tiene un peso especifico mayor que el del .
vidrio, esti aprisionado dentro de la estructura de depési
to. Un vidrio fundido es alimentado desde un extremo de en
trada de esta estructura, avanza en forma de cinta sobre

la superficie de un bafio de metal fundido, y es entregadog

‘desde su extremo de descarga. La estructura de depbsito -

“tiene un canal en una pared lateral cerca de su extremo

de descarga. Un metal fundido es introducido desde el ba-

‘fio a través del canal, y calentado alll hasta una alta tem

peratura. Subsiguientemente, un gas reductor es insuflado

.dentro del metal fundido para reducir los bxidos metélicos

y sulfuros metdlicos que se hayan formado en el baifio. El
metal fundido es entonces enfriado hasta una temperatura
aproximadamente igual a la anterior al procedimiento de cal
deo, y devuelto al baiio.
Resumiendo, el aparato del invento egtd provisto
de un dispositivo en una pared lateral cerca del extremo
de descarga del vidrio, dispositivo que esté destinado a
calentar un metal fundido hasta una alta temperatura, puri
ficarlo, enfriar el metal purificado y devolverlo al bafio.
Bn la fabricacién corriente de vidrio plano, un :

vidrio fundido es alimentado desdé un exbtremo de entrada
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de una estructura de depésito, hecho avanzar en forma de
cinta sobre la superficie de un banio de mebtal fundido, y
entregado por rodillos, con un espacio encima del baifio den
tro de la estructura cubierto por una atmbésfera reductora.
En la operacidn del aparato, los éxidos y sulfuros de un
metal fundido son formados en un bafio metdlico por la in--
trusidn de bxigeno o azufre dentro del depdsito. Tales Oxi
dos y sulfuros estén flotando como una escoria sobre la su
perficie del bafio, y afectan adversamente al vidrio que -
avanza en forma de cinta sobre su superficie y degradan
la calidad del vidrio como producto final. Ha sido conoci-
do que los 6xidos y sulfuros metdlicos, como anteriormente
se ha mencionado, ocurren en una parte cerca de un extremo
de descarga de la estructura de depdsito donde la tempera%
tura de un bafio es relativamente baja y que, por lo tantoy,
es deseable eliminarlos en esta parte.

Un objeto de este invento es proporcionar una
estructura de depbdsito para purificar un metal fundido des
tinado a reducir 6xidos y sulfuros metdlicos que existen
cerca de un extremo de descarga de una estructura de depd-
sito. Este objeto puede ser conseguido por la provisidn -
de un canal en una pared lateral cerca del extremo de des
carga de la estructura de depdsito. A lo largo del canal
estin provistos unos medios de caldeo, unos medios para in
suflar un gas reductor, y unos medios de refrigeracién, eni
este orden, y hay también provistos en el mismo unos me~
dios de circulacién del metal fundido. Un mebtal fundido en
el bafio es hecho fluir a través del canal, también en este
orden y devuelto al baifio.

Los anteriores y otros objetos, y ventajas, de
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este invento serdn evidentes de la siguiente descripcién .
detallada de una realizacidén del invento representada en i
los dibujos en los cuales.

La figura 1 es una vista en planta en seccidn
de la estructura de depdsito a lo largo de la linea I-I
de la figura 2.

Ta figura 2 es una vista lateral en seccidn de -
la estructura de depdsito por la linea II-II de la figura
1.

Ta figura 3 es una vista en seccidén del canal
representado en la figura 1l; ¥

Ia figura 4 es una vista en seccidén longitudinal
hecha por la linea IV-IV de la figura 3.

En los dibujos, los mismos nimeros de referencia
designan las mismas partes.

Una estructura de depdsito representada por el
nimero de referencia 1 tiene un canal 2 en su extremo de
entrada. El canal 2 se extiende desde un horno de fusidn
de vidrio (no representado) y conduce un vidrio fundido
procedente del horno. Un piso 3 del canal 2 solapa una pa
red extrema 4 en el extremo de entrada. Esta estructura de

depdsito incluye un piso 5, las paredes laterales 6 y una -

'pared extrema 4 en el extremo de descarga.

Dentro de la estructura de depdsito estd apri-
sionado un bafio de metal fundido 8, por ejemplo, un bafio fun
dido de estafio o su aleacidén, que tiene un peso especifico

mayor que el del vidrio. El nivel superficial 9 del baiio

8 estd debajo del piso 3 del camal 2. Un vidrio fundido pa
sa debajo de una barrera de control 10 del canal 2 donde

es controlada su cantidad, y es introducido dentro del ba-



10

15

20

25

30

29-12-67

fio« El vidrio fundido que ha entrado en la estructura de
depdsito fluye continuamente sobre el bafio como se repre-
senta por el nfimero 11 y, con el avance, se reduce de es-
pesor por la influencia de su propio peso especifico y de.
la tensién superficial. Con el avance de este flujo, el vi
drio aumenta gradualmente de viscosidad y se transforma
en un vidrio en forma de cinta del espesor deseado, el -
cual es entregado al exterior de la estructurs de depdsi-
to. En la figura 2, un espacio encima del bafio 8 dentro

de la estructura de depdsito esti cubierto con una atmds-
fera reductora. Como se representa en la figura 1, un ca~
nal representado por el nfmero 12 estd provisto en ambas :
paredes laterales cerca del extremo de descarga de la es-;
tructura de depdsito. Este canal 12 es de una estructura %
tal que transporta un metal fundido presente fuera del dg?
pésito, como se muestra por las flechas, y luego lo de- ;
vuelve al bafio. A lo largo de la direccidn del flujo del
metal fundido, unos medios 13 de caldeo por induccién eleg
tromagnética (figura 3), unos medios 14 de insuflado del
gas reductor, y un tubo 15 de agua de refrigeracidn, es-
tén provistos en el canal en este orden. Los medios de ig;
suflado de gas reductor estin hechos de un material alta-:
mente refractario, poroso, preferentemente grafito poroso.
Un gas reductor en forma de burbujas es proyectado en for
ma. de chorro dentro del metal fundido, y una superficie

de contacto entre el gas y el metal es agrandada, con lo

cual se acelera una reaccidn reductora de las impurezas -

oxidadas en el metal. Un tubo de insuflado 16, conectado
a los medios de insuflado 14, se extiende a través de la

pared del canal 12 y est& conectado a la fuente de suminié



10

15

20

25

30

29-12-67

tro de gas reductor (no representada). Un metal fundido,
que tiene una temperatura de aproximadamente 7002C, es

llevado al canal, y calentado hasta unos 10002C, en los

~ que ocurre ficilmente una reaccidn reductora. Es alli re-

ducido, enfriado hasta 7002C, y devuelto al bafio. E1 flu-
jo del metal fundido es motivado por los medios de caldeo
por induccidén electromagnética.

La temperatura del bafio 11 aprisionado dentro de
la estructura de depdsito es alta en el lado de entrada,
pero baja en el lado de descarga donde es aproximadamente
de 7002C. Incluso si el bafio estd cubierto de una atmdsfe

ra reductora, hay una introduccidn de una pequeiia canti-

_ dad de impurezas oxidantes, tales como oxigeno y azufre

dentro del depdsito, durante el funcionamiento del apara-

to, impurezas que reaccionan con el metal fundido para for
mar ¢ierta cantidad de 6xidos metdlicos y de sulfurocs me~

tAlicos dentro del bafio. La formacidn de estos dxidos y

sulfuros tiene lugar en una parte a baja temperatura, es

decir, la parte cerca del extremo de descarga del depdsi

to. El poder reductor de una atmdésfera reductora se redu-
ce considerablemente a temperaturas bajas, y los dxidos y
sulfuros metadlicos no ocurren en el extremo de entrada de
bido é la alta temperatura. Esta es la razon de disponer
el canal 12 cerca del extremo de descarga en sl aparato

del presente invento. Una abertura representada por el nﬁ

- mero de referencia 17 en la figura 4 sirve para descargar

el vapor, y un gas que contiene gases generados por reac—
cién. Cuando un gas reductor, por ejemplo un gas de hidrd
geno, reacciona reductoramente con impurezas oxidadas en

un metal fundido, algin vapor de -agua y un gas que contig

ne gas de sulfuro de hidrdgeno son atrapados. Puesto que
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la introduccidén de este vapor y de un gas que conbenga
sulfuro de hi&régeno, en una atmdsfera reductora en la eg
tructura del depdsito, no es deseable, las burbujas del
gas antes mencionado que flotan sobre la superficie del
metal fundido en el canal son descargadas fuera del mismo
desde la abertura 17 para que no puedan entrar en la at~j
mdsfera.

En la realizacidén antes mencionada, la circula-
cidn del metal fundido en el canal 12 y el caldeo del me-
tal fundido son hechos por los medios de caldeo por induc
¢idn electromagnética. Pero éstos pueden ser sustituidos
por otros medios tales como una bomba y otros medios de
caldeo ordinariamente imaginables. Si una parte del canal
12 estd inclinada contra el plano horizontal, y un gas
reductor, en cantidad suficientemente grande, es proyec-.
tado en forma de chorro desde los medios de insuflado 14
a lo largo de la direccidén de la declinacidn, las burbu-.
jas del gas procedente de los medios de insuflado 14 flu-
yen junto con el metal fundido, y originan un flujo del
metal fundido desde y de vuelta al depdsito. Tal disposif
tivo evita la necesidad de la bomba antes mencionada. ;

Debe notarse que el invento no estd limitado en
modo alguno a la realizacidn anteriormente descrita.

La presente solicitud que corresponde a la pre-
sentada en Japdn, el 3 de Diciembre de 1.966, con el nfi-
mero 79.516/66, se acoge a los beneficios del articulo 51

del vigente Estatubto sobre Propiedad Industrial.
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Los puntos de invencidn propia y nueva que se
presentan para que sean objeto de esta solicitud de Paten:
te de Invencidn en Espafia, por VEINTE afios, son los si--
guientes:

l.- Un aparato para une produccidn continua de
vidrio plano vertiendo un metal fundido desde un horno de
fusibén de vidrio sobre un bafio de metal fundido y hacien-

do avanzar el vidrio fundido en forma de cinta sobre el ba

- fio de metal fundido, que incluye un dispositivo para puri-

ficar el baflo de metal fundido, que comprende por lo menos
un canal en la proximidad de la salida del bafio fundido -:
destinado a retirar el metal fundido del balio y devolver-
lo al bafio, teniendo dicho canal unos medios para calentar
el metal fundido asi retirado, medios para insuflar un gas
reductor dentro del metal fundido calentado, medios para t
enfriaer el metal fundido reducido y medios para hacer cig:
cular al metal fundido.

2.~ Un aparato seglin la reivindicacidén 1, en el
cual dichos medios de caldeo y medios de circulacidén con-
sisten en un sistema de induccidn electromagnética.

3.~ Un aparato seglin la reivindicacién 1, en el
cual dichos medios de insuflado de gas estan hechos de
grafito poroso.

4.~ Un aparato segin la reivindicacidén 1, en el

cual dichos medios de insuflado de gas estin hechos de un
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material poroso de alimina, altamente refractaria.

e Y

5.- Un sparato seglin la reivindicacién 1, en el
cual dicho canal contiene ademis un conducto para que un
gas reductor fluya hacia arriba a través del mismo.

6.~ Un aparato para una produccidén continua de
vidrio plano.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que an,
tecede representado en los dibujos que se acompaflan y pa?
ra los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de nueve hojas escritas a

méquina por una sola cara.

§ EiE. 1950

Madrid.

P.A,
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